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Введение   

В связи с ростом потребностей в использовании пор-
тативных электронных устройств, способных работать 
продолжительное время без обслуживания, возникла 
необходимость развития соответствующего научного 
направления — генераторов микромощности. Эта область 
относительно новая и по многим показателям находится 
на этапе исследования возможностей практической 
реализации (в первую очередь, в связи с недостаточно 
высокой эффективностью и высокой стоимостью таких 
устройств). Рассматриваются возможности построения 
микроэнергетических систем на различных физических 
принципах.

В качестве возможного решения задачи, прежде 
всего, традиционно рассматривается использование 
современных химических источников тока: литиевых 
батарей, литий-ионных аккумуляторов, молекулярных 
суперконденсаторов. Однако удельная энергоёмкость 
этих устройств (Вт ⋅ ч/г, Вт ⋅ ч/см3) невелика, максималь-
ный срок службы наилучших образцов не превосходит 
нескольких лет, диапазон рабочих температур ограничен 
снизу снижением скорости химической реакции и, как 
следствие, понижением эдс батареи; сверху — закипа-
нием электролита и саморазрядом.

В последние годы повысился интерес к созданию 
термоэлектрических генераторов (ТЭГ) по технологии 
печати термоэлементов с использованием эффективных 
наноструктурированных термоэлектриков. Печатная 
технология в принципе может стать основой создания 
микротермоэлектрических генераторов (микроТЭГ). 
Выполнение активной тонкоплёночной термоэлектри-
ческой структуры по технологии микроэлектроники обе-
спечивает возможность мультиплицирования отдельных 
термоэлектрических ячеек с целью получения требуемой 
выходной мощности микроТЭГ. Ожидается, что даль-
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